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Introducao

O grafeno possui caracteristicas tinicas que ainda estao abertas para
investigacao cientifica, seja para analise de suas propriedades
fisicas, seja para possiveis aplicacoes tecnologicas [2]. Dentre as
diversas maneiras para se produzir amostras de grafeno de alta
qualidade, os processos de grafitizacao a partir do carbono amorfo
tem se destacado recentemente como uma alternativa para a
producao sustentavel de grafeno. Neste trabalho, aplica-se a técnica
de esfoliacao micromecanica para producao de amostras de grafeno e
grafite de poucas camadas, a partir do rejeito industrial da producao
de carbeto de silicio pelo método Acheson. estudou-se uma parte do
rejeito industrial doado pela empresa. No processo Acheson, uma
mistura de areia de quartzo e carbono em po6 sao misturados dentro
de um container metalico. O tratamento térmico sobre a mistura
produz Carbeto de Silicio e tem como rejeito, dentre outros
materiais, carbono pulverizado.

Resultados e Discussao
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Fig 3 Espectroscopia Raman do Grageno feito por Fig 4: Imagem aumentada 100X de substrato contendo
Laser 514 nm grafeno no centro

Intensity (A.U.)

Objetivo

Conclusao

Com base no processo de grafitizacao do carbono amorfo [1] rejeito
do processo industrial Acheson, o objetivo principal deste trabalho &
produzir grafeno a partir de esfoliacdo mecanica do grafite, bem
como sua analise e caracterizacao valendo-se das técnicas de
microscopia Optica e espalhamento Raman.

Material e Métodos

O carbono estruturalmente amorfo do processo Acheson passou
inicialmente por aquecimento em forno tubular com temperatura de
aproximadamente 850 °C por 30 min para que sua morfologia se
reorganizasse em flocos maiores no processo de grafitizacao. O
grafite foi entao esfoliado com fita azul e transferido para substratos
de SiO,/Si (ver Fig 1). O resultado foi analisado por espectroscopia
Raman (InVia Renishaw Micro-Raman Spec.) e por microscopia
optica.

Fig 1: 4 Substratos em contato com fta azul esfoliada Fig 2: Eppendorf contendo grafite

Contando com tanto a espectroscopia Raman (Fig 2) quanto com a
microscopia Optica (Fig 3), foi possivel sintetizar grafeno IG'/IG = 2,
33 por esfoliacao micromecanica do grafite produzido com rejeito do
Processo Acheson. O resultado da espectroscopia Raman apresentou
bandas adicionais localizadas < 1300cm 'quando o laser excitante
tem comprimento de onda igual a 633 nm. Remanescem questoes
sobre a influéncia das contamina¢6es na aparicao de novas bandas
Raman, bem como compreender a influéncia da frequéncia de onda
da luz incidente nas amostras.
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